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REGLAMENTO (CEE) N° 1203/86 DE LA COMISION
de 23 de abril de 1986

relativo a la clasificacién de mercancias en las subpartidas 85.21 D II del arancel
aduanero comin

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econémica
Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 97/69 del Consejo, de 16 de
enero de 1969, relativo a las medidas que se deben
adoptar para la aplicacién uniforme de la nomenclatura
del arancel aduanero comin ('), cuya dltima modificacién
la constituye el Reglamento (CEE) n° 2055/84 (3, y, en
particular, su articulo 3,

Considerando que para asegurar la aplicacién uniforme de
la nomenclatura del arancel aduanero comin, conviene
precisar la clasificacién de discos de silicio, que han sido
sometidos a una dispersién selectiva para crear campos
discretos, aplicados sobre un soporte de molibdeno ;

Considerando que el arancel aduanero comin anexo al
Reglamento (CEE) n° 950/68 del Consejo (3), cuya tltima
modificacién la constituye el Reglamento (CEE) n°
1069/86 (*), clasifica en la subpartida 85.21 D, en otros, los
diodos, transistores y dispositivos semiconductores simi-
lares, y en la subpartida 85.21 E, las partes y piezas suel-
tas ; ' :

Considerando que para la clasificacién de los mencio-
nados articulos se pueden tomar en consideracién las dos
subpartidas citadas;

Considerando que, aunque los discos anteriormente
descritos no estén provistos de estuche y de conexién,
constituyen en el estado en que se encuentran dispositivos
semiconductores ; que, por lo tanto, se deben clasificar en
la subpartida 85.21 D en aplicacién de la Regla general 1
para la interpretacién de la nomenclatura ; ‘

Considerando que estos discos no constituyen « wafers »
con arreglo a la subpartida 85.21 D I; que se incluyen en
la subpartida 8521 D II;

Considerando que las normas del presente Reglamento
son conformes al dictamen del Comité de nomenclatura
del arancel aduanero comun,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Los discos de silicio, que se han sometido a una disper-
sion selectiva para crear campos discretos, aplicados sobre
un soporte de molibdeno, quedan incluidos en la subpar-
tida :

85.21 Lamparas, tubos y vélvulas electrénicos (de catodo
caliente, de catodo frio o de fotocitodo, distintos de
los de la partida n° 85.20), tales como lamparas,
tubos y vilvulas de vacio, de vapor o de gas
(incluidos los tubos rectificadores de vapor de
mercurio), tubos cotédicos, tubos y valvulas para
aparatos tomavistas de televisién, etc ; células fotoe-
léctricas;  cristales  piezoleléctricos montados ;
diodos, transistores y dispositivos semiconductores
similares ; diodos emisores de luz ; microestructuras
electronicas :

D. Diodos transistores y dispositivos semiconduc-
tores similares; diodos emisores de luz;
microestructuras electrénicas :

II. Los demas

Articulo 2

El presente Reglamento entrara en vigor a los veintitin
dias de su publicacién en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas.

El presente Reglamento serd obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable

en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1986.
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Por la Comision
COCKFIELD

Vicepresidente



